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0. Fesilegungen

Die Fortschreibung des perspektivischen Bauelemente-Sorti-
mentes fiir den Zeitraum 1989 bis 1993 wird mit den in der
Diskussion gegebenen Hinweisen zur Kenntnis genommen.

Das perspektivische Bauelemente-Sortiment ist als ver-
trauliche VerschluBsache den Generaldirektoren der Anwen-
derkombinate des Industriezweiges Elektrotechnik/ Elek-

tronik, den Leitern der Forschungs— und Entwick-
lungseinrichtungden der Akademie der Wissenschaften
und den Ministerien fir Hoch- und Fachschulwesen,
Wissenschaft und Technik, Werkzeug- und Verarbeitungsma-
schinenbau sowie den Leitern der bewaffneten Organe
als verbindliche Unterlage fiir den perspektivischen
Einsatz mikroelektronischer Bauelemente wu iibergeben.

V: Qeneraldirektor VEB Kombinat Mikroelektronik
T: 20. 12. 1988

Die in der Klausurberatung zwischen dem VEB Kombinat Mi-
kroelektronik, dem Kombinat VEB Rundfunk und Fernsehen und
dem Kombinat VEB Elektroapparatewerke am 3./4.11.1888 in
Frankfurt/Oder festgelegten Arbeitsrichtungen sind der
Bauelementestrategie zugrunde zu legen.

V: Generaldirektor VEB Kombinat Mikroelektronik

Zur Beseitigung vorhandener Diskrepanzen beil getrennten
tberbriickungsimporten von Bauelementen und Fassunden fir
das System MP 600 sollte die Importverantwortung fir diese
Fassungen =zeitweilig dem VEB Applikationszentrum Elektro-
nik Berlin iibertragen werden.

V: Qeneraldirektor VEB Kombinat Mikroelektronik
Ceneraldirektor Kombinat VEB Elsktronische Bau-
slemente %2

T: 31.12.1988

Die Aufgaben, Zielstellungen und MaBnahmen zur Fortschrei-
bung bzw. weiteren Untersetzung des perspektivischen Baue-
lemente-Sortimentes sind in enger Zusammenarbeit mit den
Hauptanwendern zu l8sen. Dazu sind turnusmiBig Applika-
tionsberatungen durchzufihren und die Ergebnisse halbjdhr-
lich zu protockollieren.

V: Generaldirektor VEB Kombinat Mikroelektronik
T: 4/89 und 9/89
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- Die Arbeitsrichtunden gem. Anlage 3 =zur Vorbereitung

 weiterer Entscheidungen zur Fortschreibung der Bauelemen-—
estrategie sind mit den Anwendern zu beraten und mit Ein-

reichung des perspektivischen Bauelemente-Sortiments 1990-
- 1994 die Ergebnisse vorzulegen.

. ¥.: Generaldirektoren des Kombinat VEB Carl Zeiss Jena
. und YEB Kombinat Mikroelektronik
. - 11.1989

. Die Abrechnung der im Jahre 1989 erzielten Ergebnisse bei
- der Umsstzung des perspekitivischen Bauelemente-Sortimentes
aktiver elektronischer Bauelemente und die in engder Zusam—
menarbeit mit den Anwenderkombinaten vorgesehene Fort-
schreibung entsprechend den zZentralen Beschliissen wvon
Partei wund Regierung filir den Zeitraum 1990 - 1995 ist
dem Minister fiir Elektrotechnik und Elektronik im November
1888 vorzuleden.

¥V: Generaldirektor VEB Kombinat Mikroelektronik
- 11/89

In Ubereinstimmung mit der Verfiligung 38/78 des Ministers
fir Elektrotechnik und Elektronik sind die NSW-Import-
mittel 1989 vorrangig fir die Sicherung der F/E-Themen der
Gersteindutrie mit Bauelementen im Rahmen der 89iger Fonds
einzuocrdnen.

¥: Generaldirektor VEB Kombinat Mikroelektronik

Die in der Bauelementestrategie ausgewiesenen Arbeits-
richtungen zZur weiteren Okonomischen Untersetzung des
- Produktionssortimentes elektronischer Bauelemente sind
- durchzusetzen.

V: Generaldirektor VEB Kombinat Mikroeleketronik
~ T: Z2.Balbiahr 18989 in VYorbereitung des 5.Jahrplanes
1891/1985
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G 1 88 en

~ Festlegung des Ministers fiir Elektrotechnik/Elektronik im
f=bnis der Behandlung der Vorlage "Fortschreibung des per-
Bktivischen Bauelemente-Sortimentes flir den Zeitraum 1988 -
vom November 1987 besteht in dem Auftrag, mit dem vor-
genden Dokument die Sortimentsentwicklung der bauelemente—
stellenden Betriebe der Kombinate Mikroelektronik und Carl
2= JENA darzustellen. -
m wurden die Politbiiro- und Ministerratsbeschlilsse, die den
itriebereich Elektrotechnik/Elektronik betreffen, in den
anaten Mikroelektronik wund Carl Zeiss JENA entsprechend
volkswirtschaftlichen Auftrages in den Plsnen Wissen-
und Technik weiter untersetzt bzw. realisiert. Damit
ind weitere Voraussetzungen geschaffen fir die breite Anwen-
BE der Schlisseltechnologie Mikroelektronik fiir die Skonomi-
e Strategie der DDR mit Blick auf das Jahr 2000,

perspektivische Bauelemente-Sortiment fiir den Einsatz in
_ Themen der Landesverteidigung, das einer gesonderten Ge-
Smhaltung unterliegt, ist in einer speziellen Vorlage ent-
miten (VVS B 410-30 u.31/88).

#2en den bis Oktober 1987 berlicksichtigten Politbiiro- und
Emisterratsbeschlilssen wurden nachfolgend genannte Beschlils-
* In die Sortimentsarbeit einbezogen:

MR-BeschluB 36/9/87 vom 30.7.1987 "Automatisierte Ausrii-
Stungen flir die flexible Produktion im Maschinenbau”

4 Beschlu 72/4/88 vom 10.3.1988 zur Entwicklung und Pro-
‘@uktion von Schutztechnik fiir das Elektroenergiesystem sowie
2ur Sicherung eines zuverlissigen Betriebes der derzeit
eingesetzten Technik

BeschluB vom 14.7.1988 zur Entwicklung von Schienenfahr—
seugen mit Drehstromantriebstechnik (untersetzt durch Verfi-
ung 18/88 des MEE)

3eschluB 57/4/87 zu MaBnahmen zur Nutzung ausgewshlter
YE-Ergebnisse der Militdr-Medizinischen Akademie fir das
ivile Gesundheitswesen der DDR und fiir den Export

S-BeschluB 12/87 und MR-BeschluB 11/8%7 zur Entwicklung der
igitalen Vermittlungstechnik

B-BeschluB vom 3.2.1987 zur Lichtleitertechnik

B-BeschluB vom 8.12.1887 und MR-BeschluB wvom 12.11.1987
€ die "Konzeption zur Profilierung des KNE durch HWissen~
aft und Technik einschlieBlich der materiellen Sicherung
Produktion bis 1995"

BeschluB 71/5/88 vom 11.8.1988 =zur "Information iiber den
and der Entwicklung und Fertigung eines modernen Steuer-
megssystems und erforderliche MaBnahmen sowie die Unter—
tzung in der strategischen Konzeption Automatisierungs-
chnik des MEE vom Sept. 1988
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ppramissen fir das perspektivische Bauelemente-Sortiment
‘den Zeitraum 1989 - 1993 unter Beachtung der erforder-
=n technologischen Basis und der konzipierten Investvorha-

IR: .

materielle Sicherung der in zentralen Beschliissen fest-
schriebenen Gerstelinien unter Beachtung der Erfordernisse
der Miglichkeiten der Bauelementeindustrie sowie der
=sbnisse der internationalen Zusammenarbeit

Ubereinstimmung von Bauelementeeinordnung und Ausbau
Kapazitaten fiir die Entwicklung wund der spiateren
ion elektronischer Bauelemente

Schaffung der Voraussetzungen (Realisierung der einge-

) en  Investitionen und der darauf basierenden Ent-

picklungen) auf unipolarem Gebiet im Technologieniveau 5
@i bei bipolaren Schaltkreisen im Technologieniveau 4

i Heiterfitlhrung der Spezialisisrungsabkommen mit der
S4SSRE  und der CSSR bei leistungselektronischen Bauelemen-

Arbeitsteilung bei der Entwicklung von Technologien und
Bauelementen zwischen KCZ und KME entsprechend den Fest-
legungen des PB-Beschlusses vom 11.2. 1988

die HWeiterentwicklung von DRAM- und SBAM-Speicherschaltkrei-~
sen im KCZ/ZMD auf Basis der Forderung der Anwender und
Ausbau der Kapazitidten filir das Gate-Array-S8ystem und Stan-
dardzel len-Konzept.

Abrechnung der Aufgaben des Jahres 1988 bei der Gestaltung
___und Umsebtzund des perspekbivischen Bauelemente-Sortimentes

, Yerwirklichung der Beschliisse des XI. Parteitages der So-
alistischen Einheitspartei Deutschlands und deren weiteren
lersetzung im Volkswirtschaftsplan 1988 unternahmen die
rktdtigen der Kombinate Mikroelektronik und Carl Zeiss JENA
e Anstrengunden zur Umsetzung des konzipierten perspektivi-
en Bauelemente-Sortimentes und zur weiteren Realisierung
r in den Plsanen Wissenschaft und Technik der Kombinate
3 en Aufgaben.Dabei erzielten die Werktatigen der Kombi-
e den bisher hiichsten Leistungszuwachs.

& Arbeitsaufgaben konzentrierten sich dabei auf folgende
werpunkte:

dicherung des Staatsplanes Wissenschaft und Technik der An-
penderindustrie, besonders der Themen, die volkswirtschaft-
ich OSchliisselfunktionen einnehmen, und des Produktionsan-
aufs volkswirtschaftlich wichtiger Gerstelinien durch ter-

ingerechte Uberleitung der geplanten Bauelemente in die
roduktion
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sidung von NSW-Importabhingigkeiten durch frilhzeitige
tstellung groBerer Muster— und GLE-Serien der 1988
eleiteten und liberzuleitenden Bauelemente und Erhd-
Ausbeute

llung aller wesentlichen Bauelemente-Forderungen der
swi chaft

t8rkte Applikation des verfiigbaren Sortimentes in Zusam-
rbeit mit der Gersdteindustrie

1988 gestellten Ziele fiir die Uberleitung neuer Bau-
werden per 31.12.1988 mit 72 Typen umgesstzt,

dem aus der DDR und dem RGW zur Verfligung stehenden Bau-

ste-Sortiment und den geplanten zeitweiligen NSW-Importen

n die Aufgaben des Staatsplanes Wissenschaft und Technik

gesichert.

nkte der Uberleitungen fir 1988 waren:

‘mahme der Massenproduktion des 64 K Bit-DRAM im Plastge-
gse in ESO II

Typen analoger Schaltkreise fiir Rundfunk und Fernsehen
lektronisches Doppelpotentiometer) und fiir die industri-
le Elektronik (Nullspannungsregler, Drehzahlsteller, Wand-
r. Perpherie-15 filr Rechner)

Tyeen kundenspezifischer Schaltkreise auf Basis 1ISA,
—Array und Standardzelle

: Typen optoelektronischer Bauelemente (LE-Anzeigen)
Typen diskreter aktiver Bauelemente (Darlington-Transisto-
Si-Gleichrichterdioden, Drucksensorchips)

2 detaillierte Ubersicht ist in der Anlage 1 enthalten.

#spplikative und versorgungsseitige Sicherung der Plizne
Wissenschaft und Technik der Gersteindustrie fir die Jahre
288/1989 e '

Ergebnis der wissenschaftlich-technischen, applikativen und
erziellen Arbeit kann festgestellt werden, daB die mate-
e Versorgung der Themenleistungsstufen der Geridtein-
rie im Jahr 1988 gesichert werden konnte.

dlage der zu realisierenden NSW-Importe filir die Verwendung
hungs— und Entwicklungsthemen des Staatsplanes Wissen-
t und Technik waren die Bedarfsverteidigungen 28./29.1.88
Beauftragten der Generaldirektoren des VEB Kombinat Mikro-
ronik sowie der Gerdteindustrie. Im Ergebnis der Vertei-
agen wurde ein Gesamtbedarf von 5,125 Mio VM fur 1988

plliert,
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halten sind die Komplexe:

prgung Staatsplanthemen 2.823 TVM
rbedarf(LVO) 817 TVM
@ {einschl. LVO) 1.277 TVM
leiter-MeBtechnik 408 TVM

_ leistung der kommerziellen Umsetzung der beantragten
ianzierten Valutamittel wurde festdelegt, den VEB AER in
BSenhandelstitigkeit einzubesziehen. Die entsprechenden
88igen Voraussetzungen wurden ab 1.7.1988 zur Realisie-
dieser Aufgabenstellungen gdeschaffen.Erst damit ist eine
me Yoraussetzung erzielt worden, die ab Oktober 1988
100Xige Vertragsuntersetzung fir die NSW-Bauelementever—
e der F/E-Themen der Gersteindustrie sicherte.

2 eingeschitzt, daB 12/88 die Vertragsrealisierung er-
; wird.

men der von der Gerdteindustrie beantragten NSW-Valuta-
L wurden folgende Bauelementekomplexe bereitdestellt:

20 Bauelemente—Positionen mit multivalentem Einsatz, die

der Folgejahren aus Eigen- bzw. RGW-Aufkommen zur Verfil-
¥ stehen

. 500 Bauelemente — Positionen, die als Informationstypen
Herstellerbetrieben des VER KME bzw. den Fachgruppen
Sektion "Schaltungsintegration” zur Verfiligung gestellt
Men, dienen der Untersuchung filr NSW-Importabldsungen und
F weiteren Herausarbeitung der Bauelementestrategie.

. 150 Bauelemente -~ Positionen, die bisher nicht Gegen-—
and des Perspektivsortimentes sind. Es wurden nur solche
melenteforderungen akzeptiert, die durch Einsatzfreigaben
i MEE fiur volkswirtschaftlich bedeutende Komplexe

2. CNC 7010, K5504, EC 1835, X 100 N) untersetzt

forbereitung der Bauelementeversorgung fiir das Jahr 1989
im April/Mai 1988 die Hauptabstimmung zum Bedarfspro-
der Gerdteindustrie durchgefiihrt.

=) wurde der Bauelementebedarf zu 608 Forschungs- und
cklungsthemen eingereicht, wovon 122 Themen dem Sonderbe-—
10 Themen den Schliisseltechnologien und 266 Themen dem
splan “"Wissenschaft und Technik" zugeordnet werden kon-—



ichte Stand der Bearbeitung stellt sich fiir Staats-
Emen wie folgt dar:

einge- gesichert gesichert it nicht gesichert
reicht mit ver- zeitweiligen aufgrund. nicht
fiigbarem NSW-Importen eingdeordneter
Sortiment Tyvpen
112 42 40 30
154 142 9 3
268 184 49 33

Themen der Sonderbedarfstriger konnte eine vollstindide
- g, unter der Voraussetzung des notwendigen NSW-

dckungsimportes flir perspektivisch eindeordnete Bauele-
erreicht werden.

@=en zum Stand der applikativen Bearbeitung der 33 bisher
z wollsténdig gesicherten Themen sind in der Anlage 4 ent-—

& folgende Hauptanwender wurde im Ergebnis wvon Bedarfs-
sidigungen 9/88 der NSW-Valutamittelbedarf 1989 angdeneldet
Begrindet. Dieser Bedarf wurde in den Planentwurf 1989 des
Sombinat Mikroelektronik eingeordnet.

Valutamittelbedarf
at Automatisierungsanlagenbau 957 TVM
mat Nachrichtenelektronik 1.487 TVM
imat "Fritz Heckert" 130 TVM
at Elektroapparatewerke 5868 TVM
, Robotron 635 TVM
emie der Wissenschaften 529 TVM
Carl Zeiss JENA 330 TVM
Rundfunk u. Fernsehen - 10 TVM
' 215 TVM
4.859 TVM

den getroffenen Entscheidungen iiber die NSW-Mittelbereit-
lung und den abgestimmten Arbeitsrichtungen zur Realisie—
der Bauelementeforderungen der Anwenderindustrie sind die
ssetzungen zur Erfillung der Politbiiro-und Ministerrats-
dlsse und zur planmsBigen Realisierung des Staatsplanes

aschaft und Technik in der Gersteindustrie im Jahre 1989
f’sfen worden.
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tral geplanten Vorhaben und Ger3telinien werden durch
itstellung der Bauelemente aus Eigenleistungen und
Importen realisiert. Das betbtrifft:

=x 0025

=xthemen der Schlisseltechnologie
csplanthemen der Schreib-, Druck-, MeB3- und
tfunktechnik :
umgliterprogramm

Btische Ger#telinien

fiir Mikroelektronik

710 (Industriecomputer)

" T720 {Industriecomputer)
710/720 (Mikrorechnersteuerung)

710 (speicherprogrammierbare Steuerung)
800 (Werkzeugmaschinensteuerung)

itale Netzschutztechnik und Fahrleitungsschutz
cherprogrammierbare Automatisierungssysteme
dule

Elektronik

orelektronik

stromantriebstechnik

'f~n:chreibung und Prazisierung . des perspektivischen
Bauelemente-Bortimentes bis 1993

ratedische BSortimentsentwicklung aus Eigenaufkommen

swrtschreibung des Bauelementesortimentes dient dem Ziel

stellung einer hohen Ubereinstimmung zwischen den
rEtschaftlich technisch-Skonomisch begrindeten Forder-
de: Anwender und den materiell-technischen Entwick-
glichkeiten der Hersteller unter Beachtung der Rang-
henfolge filir ein optimiertes Sortiment.
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Neue Bauelemente wurden in das perspektivische Sortiment
nach den Kriterien

- Erfillung und Untersetzung von Politbiiro- und Ministerrats—
beschlizssen,

- hoher volkswirtschaftlicher Bedarf und

- Stand der technologischen Voraussetzungden in den Kombinaten
KME und KCZ

eingeordnet.

Entsprechend dem Auftrag des Ministers fiir Elektrotechnik/
Elektronik wurde die Zusammenarbeit zwischen den bauslemente-
herstellenden und -anwendenden Kombinaten durch den VEB Appli-
kationszentrum Elektronik Berlin orgdanisiert.

Dabei wurden die Ergebnisse der zwei— und mehrseitigen wissen-
schaftlich-technischen Zusammenarbeit im RGW, insbesondere im
Rahmen des Redierungsabkommens “"Mikroelektronik DDR/UASSR" und
der nationalen Arbeitsgruppen der Sektion "Schaltundgsintegra-
tion” in die Arbeit einbezogen.

Die Fortschreibung des perspektivischen Bauelemente-Sortimen-
tes konzentriert sich in Ubereinstimmung mit den konzipierten
Grundrichtungen der wissenschaftlich-technischen Entwicklung
mikroelektronischer und leistungselektronischer Bauelemente
bis 1883 auf folgende Schwerpunkte:

— Weiterfihrung der arbeitsteiligen Entwicklung zwischen
Anwender- und Bauelementeherstellerkombinaten bei Mikropro-
zessorsystemen und der schrittweisen Uberleitung schneller
und leistungsfshigerer Systeme mit 18- und 32-Bit Verar-
beitungsbreite {entsprechend dem bestatigten Projekt
1632 )und beschleunigter Einsatz in neuen Rechnergeneratio-
nen, industriellen Steuerungen und Industriercobotern

Die Entwicklung des Bedarfs beim MP 800~ System mit
20 Typen wird 1993 1,3 Mio Stek. erreichen bei einer Be-
darfasstreuung von 5 TStck. bis 250 TStck.

~ Entwicklung leistungsarmer CMOS-Systeme, wie 8-Bit-CMOS-EMR,
8-Bit-CMOS-MPS, U 84 C 00 / C20 / C30

- Entwicklung hochkomplexer Pe#ipherie—ﬁchaltkreise, die
unabhingig vom Prozessorsystem in 8-, 18- und 32-Bit-Systemen
einsetzbar sind (U 82530, U 82536, U 8206, U 8207)

- Weiterentwicklung des Technologieniveaus bei unipolaren
Schaltkreisen mit dem Ziel der Herstellung von hoch- und
hichstintegrierten Speicherbauelementen, wie 256 KBit-
SRAM, 2566 KBit-DRAM, 256 KBit-EPROM sowie 1 MBit-DRAM =zur
Versorgung der Volkswirtschaft in der ganzen Breite

- Entwicklung von neuen Industrie- und Rundfunk-/Fernseh-
bechaltkreisen, wie DC/DC-Wandler, schnelle OPY, 45er-Reihe
und Verkehrsfunkdecoder zur Sicherung der Konsumgiiterpro—
gramme der Anwenderkombinate
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- Einfilhrung einer neusn unipolaren Basistechnologie fiir
leistungsarme Schaltungskonzepte in Advanced-CMOS-Technik
mit der Uberleitung einer ACT-Bauelementereihe (< 3 ns) ab
1993; geplant sind 30 Typen

- Vorberseitung und Einfihrung bipolarer Bauelemente in ECL-
Technologie mit Schaltzmeiten wvon < 1 ns mit Uberleitung
erster Typen Ende 1982 =ur Sicherung neuer Rechnerdgene-
rationen und neuer Gerate der Nachrichtentechnik

- Aufnahme von programmierbaren Logikbauslementen (PAL} in das
perspektivische Sortiment (PAL-UdSSR) und maskenprogrammier—
baren PLD im Technologieniveau 4 aus Eigenproduktion

Der Bedarf an PAL - Bchaltkreisen belauft sich 1993
auf ca. 200 TStick zur Sicherung der Entwicklung der in-
dustriellen Steuerung und Steuerungen fir Werkzeugmaschinen.

- Weiterentwicklung von Bauelementen fiir die Nachrichtentech-
nik (SLIC-B-Komplex)

- Entwicklung hochintegrierter Spezialschaltkreize, wie DRAM-
Controller

- Einfliihrung von Niedrigstromchips fir LED und LEA ab 1980

- Entwicklung von intellidenten Lichtemitteranzeiden mit hy-
bridintegierter Ansteuer- und Speicherelektronik sowie von
Niedrigstromkopplern

- Entwicklung und Uberleitung von Bauelementen bzw. Modulen
fiir die 0,85- und 1,3 um- Lichtleiteriibertragung

— Einfihrung weiterer oberfliachenmontierbarer Bauelemente ab
1989 auf der Basis der mit den Anwendern abgestimmten Sorti-
mente und GehBuseformen (Sortimente: Dioden, Transistoren,
analoge Schaltkreise, Logikschaltkreise und hoher integrier-
te Schaltkreise) sowie der Sicherung der Investitionen und
TSA gemsfl Staatsauftrag zur SMD-Technik

- Konzentration bei leistungselektronischen Bauelementen auf
die Entwicklung hochsperrender Leistungstransistoren bis
30 A sowie auf Schottky- und Epitaxiedioden

- verstiarkte Nutzung der geschaffenen Miglichkeiten zur Ent-
wicklung und den Einsatz von kundenspezifischen Schaltkrei-
sen nach dem Gate-Array-Prinzip(lJ 5200} und dem Standardzel-~
lenkonzept (U 1500) durch die Anwender und die Weiterent-
wicklung der Grundkonzepte =zur Beherrschung hGherer
Integrationsgrade (in der Anlage 5.2.3. ist die Grundrich-
tung der anwendungsspezifischen Schaltkreise detailliert
dargestellt)

Der zu erreichende Stand bei der Fortschreibung des perspekti-
vischen Bauelemente-Sortimentes fir Forschung, Entwicklung und
Produktion bis 1983 zeigt folgende Entwicklung:
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Jahr 1988 1993
Bauelenentetypen 1500 2054
darunter DDR 977 1347

(B4%} (64%)

30-40% der Jjahrlichen Neuentwicklungen l8sen veraltete Bauele-
mente ab bzw. bereiten diese Abldsung vor.

Das Sortiment von anwenderspezifischen Schaltkreisen aus Ei-
genaufkommen erweitert sich auf 180 Typen bzw Typvarianten fir
1983, entsprechend den von den Anwendern gemeldeten Bedarfs-—
zahlen:

Jahr 1989 1891 1993
Gate-Array 75 125 75
Standardzelle 30 50 70
I5A-System 30 40 45

Flir das abgestimmbte MP700-8Bystem gilt weiterhin die GVS B 410-
b9/87 einschlieBlich der getroffenen Festlegungen zum Grafik-
konzept.

Die SBortimentsentwicklung in den RGW-Lindern zeigt, daB

- in der UdSS8R das Bortiment aktiver elekbronischer Bauele-
mente in groBer Breite weiterentwickelt wird, wobeli das
Hauptaugenmerk auf Mikroprozessor-IB, Speicher-1I8, moderne
Konsumgiiter—1I8 gelegt wird.

Die Bortimentsabstimmungen im Thema 5 des Hegierungsabkom—
mens "Mikroelskbronik"” im Jahre 1988 finden ihren
Niederschlag in der Erweiterung

des Verzeichnisses 1(zur Anwendung empfohlene Bauelemente)
um ca., 5O Ud8BR-1I8 (vorrangig digitale integrierte
Schaltkreise der Reihen K 531, K 555 fiir den Einsatz in
Gerdtelinien des Kombinates Robotron}

des Verzeichnisses 2 (Perspektivische Bauelemente) um ca.
80 UdSSR~IS (in erster Linie digitale integrierte Schalt-
kreise der Beihen K 1531, K 1500, Mikroprozessor-I18 der
Reihen K 1810, K 1804}

Es ist festzustellen, daB die Vereinbarung entsprechender
Importsortimente zur Bedarfsdeckung in der DDR bei Mikropro-
zessor—18, modernen Logikreihen, einschl.programmierbarer
I8, bipolaren Bpeicher-I38, insbesondere im Zusammenhang mit
der Modernisierung der Maschinenbauindustrie der UASSR auf
zunehmend grofBere Schwierigkeiten trifft.
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Das setzt sich fort in der fehlenden Bereitschaft der UdSSR
zur kommerzielen Untersetzung wesentlicher Teile der im
Thema b des Regierungsabkommens “"Mikroelekbronik" bzw. im
Rahmen der mehrseitigen Regierungskommission Rechentechnik
abgdestimmten Sortimente (Mikroprozessor- und System-I8 der
Reihen K 1810/K 580, Logik-IS der Reihen K 531, K555, K1556
u.a., Speicher-1I8 insbesondere K 573 RF 4, Wandler-IS).

~ in den ASL foldende Linien verfolgt werden:

C38R - Ergianzung der ALS-Logik-Reihe,
Neuentwicklung von I8 fiir moderne Konsumgliter,

SRR - Einfithrung der HCMOS-Logikreihe,

YRP - Umstellung der Mikroprozessor-I18 der Reihe 8080 auf
CMOS

¥YRB -Ergénzungsschaltkreise zu Mikroprozessorsystemen und
Speicher-15.

Daraus ergeben sich der Sortimentsstrategie Mdglichkeiten
des Sortimentsaustausches ‘

mit der CBSRE zu I8 filir moderne Konsumgiiter

mit der VRB zu Ergsnzungsschaltkreisen filr Mikroprozessor-
18 {(Uberbrickungsimporte)}

In der applikativen und technisch-kommerziellen Zusammenar-
beit mit den RGW-Landern ist ein zunehmendes Interesse dieser
Lander, einschl. Ud4dB8R, an modernen Bauelementen aus der DDR
festzustellen. Die KlBrung der Midglichkeiten zur Befriedigung
dieser Bedlrfnisse ist Gegdenstand der Arbeiten zur Fortschrei-
bung der bestehenden Sprezialisierungsabkommen zu Halbleiter—
bauelementen und integrierten Schaltkreisen und zur Vorberei-
tung der Perspektivplankoordinierung filr den 5-Jahrplanzeit—
raum.

In den RGW-Liandern besitzen l28ngerfristige Absatzchancen
Bauelemente bzw. komplette Bortimente der Erzesugnisgruppen

- Logik-IS (LS-TTL, HCT) :

-~ industrielle analoge I3, einschl. Wandler-IS
- Bpeicher-18 :

~ Mikroprozessor-I5

- optoelektronische Bauelemente

- Transistoren einschl. Leistungstransistoren
- schnelle Gleichrichter.

Die Befriedigung dieses sich abzeichnenden Bedarfes setzt
inshesondere bei unipolaren und bipolaren I5 SOwWie
Transistoren einschl. Leistungstransistoren eine wesentliche
Beschleunigung der Leistungsentwicklung im Produktionsaufkom-—
men der DDR voraus.
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In Untersetzung dieser Tendenzen und der notwendigen weiteren
Erhthung  der oSkonomischen Durchdringung des F/E- und Pro-
duktionsprozesses in der Halbleiterindustrie wird vorgeschla-
gen, im Rahmen einer Klausurberatung unter Einbeziehung der
Hauptanwender einen Vorschlag des Produktionsaufkommens im
Rahmen der Fonds bis zum Jahre 1883 zur Sicherung einer OGkono-
mischen Fertigung im Kombinat Mikroelektronik mit einem ausge-
wogenen Export—/Importverhiltnis mit dem Ziel einer allseiti-
gen Bedarfsdeckung auszuarbeiten.

Im Rahmen der weiteren Abstimmungen mit den RGW~-Landern ist
unter Beachtung der Aufkommensentwicklung der DDR

~ egine Verbesserung der sich nach derzeitigdem Arbeitsstand
ergdebenden Anteile von RGW-Bauelementen am Gesambsortiment

1989 1993
Gesamt {Typen} 1500 20584
RGW {Typen} 523 707
RGW-Anteil (%} 38 38

durch entsprechende Gegenlieferungen anzustreben, wobel aus
den ASL keine wesentliche Ausweitung der Typenanzahl =zu
eywarten ist,

- ein Beitrag zur Verbesserung des Export/Importverhdltnisses
bei aktiven slektronischen Bauelementen mit den SW-L3ndern
von derzeit 1:1,4 in Richtung 1:1 zu erreichen.

4.3. Bewertung des erreichten Standes der Fortschreibung der
Perspektivkonzeption

Die im <vorliegenden Material im Vergleich zur Vorlage vom
November 1987 (VVS8 B 410-60/87} enthaltenen Versnderungen
betreffen

- Enderungen der Rang- und Reihenfolge der terminlichen Ein-
ordnung von Bauelementen, die verbunden sind mit einer
Konzentration von F/E-Kapazitsiten, Entscheidungen zu Invest-
vorhaben (speziell zur Leistungselektronik)und zur vorrangdi-
gen Sicherung von Staastsauftriden,wie - "Hichstintedration®,
"OMD-Technik"”, im bisher betrachteten Zeitraum

- Sortimentserginzungen und -—erweiterungen sowie Herausnahme
von eingeordneten Bauelementen im bis 1993 erweiterten
Betrachtungszeitraum auf Grund veridnderter technisch-dko-
nomischer, technologischer und investseitider Bedingungden
in den Anwender—- und Herstellerkombinaten.

- verstiarkte Sortimentseinordnung unter Betrachtung einer
Skonomischen Produktion von aktiven elektronischen Bauele-
menten.

Die Bauelementeverinderungen betreffen zusammengefaBt 157 Neu-
aufnahmen, 98 =zeitliche Verschiebungen und 41 Btreichungen
bzw. ¥Yerzchiebungen nach 18893.
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Die Entscheidungen 2zum Planentwurf 1989 zur Versnderung des
Sortiments betreffen:

~ Yerkappung von Gleichrichterdiocden 10, 20, 30 A in Plast-
gehsusen '

- Aufnahme von Graetzbrickengleichrichter als Eigenleistung
der DDR

- Transistormodule

~ Epibasistransistoren

- LCD-Weiterentwicklung

- CCD~-Weiterentwicklung

-~ CMOS-EPROM

- HCT-Baureihe 1

Diese Erzeugnislinien/Erzeugnisse waren als Weiterentwick-
lungen bestehender Bortimente in Richtung verbesserter elek-
trischer und/oder konstruktiv-technischer Parameter vorge-
sehen,

Infolge der Konzentration aller Krafte auf die Massenpro-
duktion des 84 Kbit-DRAM und die Inbetriebnahme des Betriebs-
teiles ES0O II des VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt sowie
auf Grund nicht erfolgter Bilanzierung der fiir die Produktion
von HCT-Schaltkreisen erforderlichen schnellen MeBtechnik er-
folgt eine Verschiebung der HCT-Baureihe 1 um ca. 1 Jahr.

Bis =zu den mit dem Fiinfjahrplan 1981-9% zu treffenden Ent-
scheidungen 2zu Investitionen fir F/E- bzw. Produktionskapa-
zitdten und Technologieentwicklungen ist iUber Einzelgenehmi-
gungsverfahren die Bereitstellung v. g. Bauelementen fiir
volkswirtschaftlich wichtige Gerdtelinien zu entacheiden.

Die Sortimentserddnzungen und -srweiterungen im bisher
betrachteten Zeitraum bis 1892 betreffen:

-~ Erginzung des MP-800-Systens

- Erweiterung der HCT-Logik-Reihe

~ Erweiterung des BSortiments von 8-Bit-EMR durch CMOS-
Yarianten

- Aufnahme von GaAs-HSchstfrequenztransistoren

~ Ergsnzung des SMD-Bauelementesortimentes

—- nachrichtentechnische Spezial-IS (SLIC-B},

so daBl insbesondere die informationsverarbeitenden Baugruppen
und Systeme von Schwerpunktgeritelinien wie

- Komplex 0025 des VEB Kombinat Robotron

~ Staatsplanthemen der Schreib—, Druck-, MeB und
Richtfunktechnik

- Industriecomputer ICA 710, 720

- Mikrorechnersystem MRS 710/720

- 8PS 7100

- digitale Netzschutztechnik

~ Konsumgiiterprogramme der Kombinate

starker unterstiitzt werden.
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Die in der Yorlage vom MNovember 18987 genannten Arbeitsrichtun-
gen zur Lisung der Probleme zu

- PrBzisionsbauelementen

- Bauelementen filr den Uberspannungsschutz

- Kleinleistungs-MOSFET-Schaltern

Leistungs-MOSFET

~ bipolaren Niederspannungs-Hochstrom—-Transistoren

- EPLD’s, EEPLD’g

wuarden bearbeitet, Jedoch konnte eine Einordnung in das per-—
spektivische Bortiment nicht erzielt werden.

!

Diese Arbeiten sind weiterzufihren (s. auch Anlage 3).

Aus den Abstimmungen mit der Gerdteindustrie ergaben sich fiir
die weitere Fortaschreibung der Bauelemente-Stratedie
dariiberhinaus noch folgende langfristig zu l8sende Probleme:

- Bauelemente filir Rundfunk und Fernsehen

-~ Triac im Plastgehsuse

- EEPROM

- 256 K Video-RAM

- 8 Bit-EMR (12 MH=z=)

Die zwischen den Kombinaten Mikroelektronik und Rundfunk und
Fernsehen auf der Klausurberatung vom 3./4.11.1988 in Frank-~
furt/Oder protokollierten Arbeitsrichtungen sind die Grundlage
flir die zukiinftige Aufnshme von neuen und weiterentwickelten
Bauelementen in das perspektivische Sortiment aktiver elektro-
nischer Bauelemente.

Im Rahmen der bestehenden Spezialisierungsabkommen auf dem
Gebiet der leistungselektronischen Bauelemente mit der UdSSR
und der CB5R und dem weiteren Aus— und Aufbau eigener Kapazi-
taten in Stahnsdorf werden die aus der Drehstromantriebstech-
nik resultierenden Bauelementeforderungen beraten und ein—
geordnet.

Die vorliegenden Anforderungen (MWV, CZ, AAB} zur Entwicklung
eines schnellen 32-Bit-Mikroprozessorsystems filir industrielle
Anwendungen (Nachfolgesystem zu MP 800} sind 1889/80 wissen-
schaftlich-technisch und dkonomisch zu bewerten.Erforderliche
Entscheidungen sind unter Mitwirkungsleistungen der Hauptan-
wender mit der "Fortschreibung des perspektivischen Sortimen-
tes von elektronischen Bauelementen” im November 1989 wvor-
zuschlagen. :

Entsprechend den erteilten Auftrigen wird die Grundrichtung
zur Entwicklung von optoelektronischen Anzeigeelementen ein-
schlieBlich wvon Monitorrthren gegenwsrtig ausgearbeitet und
dem Minister filir Elektrotechnik und Elektronik 12/88 zur Ent-
scheidung eingereicht.

Bauelementeanforderungen aus Themen der Schlilsseltechnologien
werden bei der Ausarbeitung der Realisierungskonzeptionen
bewertet und entschieden. Die vom Staatssekretdr Genossen
Nendel bestitigten Realisierungskonzeptionen sind Grundlage
der Sortimentsarbeit.

Zusammenfassend kann eingeschitzt werden, daB mit dem vorhan-
denen Bauelemente-Sortiment und den zur Rinordnung beantragten
Mitteln in Hohe von 4858 TVM die A- und K-Themen der GerBhe-—
industrie fir das Jahr 1989 gesichert werden kénnen.



Baue1emente-ﬁber1eitungen
tronik und Carl Zeiss JENA fiir

1988/88 der

Kombinate Mikroelek-
Anwendungsschwerpunkte der

Gerateindustrie

3 Typen ISA-8K, anwenderspezifisch HWF 08/88
A 1524 elektron. Doppelpotentiometer HWF 01/88
B 2765 B OPV, Z2fach (SMD} HWF 12/88
B 3040 DA Treiber-/Sensor-8K HWF 08/88
B 411 D Prazisions-QPY HWF 11/88
B 4206 D Drehzahlsteller—-8K HWF 06/88
B 625 S OPV (SMD) HWF 04/88
B 765 S OPV (SMD) HWF 04/88
B 865 B OPV (8MD) HWF 04/88
C 870 D A/D/Handler HWEF 03/88
D 4803 Transistor-Array HWF 10/88
DL 75113 DC ‘2xLeitungstreiber, 0OC HWF 04/88
bi. 8840 DC 4xLeitungsempfanger HWEF 04/88
DL 86841 DBC 4xBustreiber/Empfinger HWF 04/88
DS 140 DC 2x4E-NAND HWF 04/88
DS 167 DC 4x2E-Multiplexer HWF 04/88
DS 2510 DC 4Bit-Schieberegister HWF 04/88
DS 2610 DC 4xBustreiber/Empfanger, OC HWF 04/88
SF 370 X8 hochsperr. pnp~-Transistor-Chip HWF 09/88
U 76860 DC/DC-Wandler HWEF 08/88
8Y 191 A Gleichrichter m.Lawinenverhalt. MHG 12/88
SY 192 A b MHG 12/88
8Y 193 Si—-Gleichrichterdiode MHG 12/88
SY 198 8i-Gleichrichterdiode MHG 12/88
SHP 106 X8 Prucksensorchip MLS 10/88
SWP 107 XS . MLS 10/88
0 1181 XA Uhren-8K, analog MME 12/88
U 1361 XD Dhren-8K, analog/digital MME O05/88
0 2184 D 20 84K-DRAM, plastverkappt MME 06/88
U 714 P LCD-Punkt-Matrix-8K MME 06/88
U 8036 DC 04 CIO MME 11/88
U 82536 D CIO, Zdhler—, Timer—-8K MME 11/88
MB 130 Optokoppler WFB 08/88
MB 131 Optokoppler WFB 06/88
MB 132 Optokoppler WFB 08/88
MB 133 Optokoppler WFB 06/88
MB 134 Optokoppler WFB 06/88
MB 135 Optokoppler WFB 06/88
MaC 11 LED-Matrixanzeige WFB 12/88
MQH 200 LED-Punktanzeige WFB 10/88
SP 114 Lawinen-Fotodiode WFB 07/88
SP 116 Differenz-Fotodiode WFB 07/88
SP 117 Auadranten-Fotodiode WFB 07/88
SP 119 Flachendetektor WFB 07/88
8P 121 Streifendetektor WFB 07/88
SP 123 Ringdetektor WFB 07/88
SP 124 Kreisringdetektor WFB 07/88
VQH 102 Einzel-LED, flach, rot WFB 10/88
VQH 209 Einzel-LED, flach, grin WFB 10/88
VQH 300 Binzel-LED, flach, gelb WFB 10/88
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cocaococaoaoo

fexlv =l v Rlvellv-R vy =Rl

1200
1520
1520
1520
1520
1520
5201
5201
5201
5201

1670

PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC

060 &
081 B
062 &
064 B
0868 S

4204
4205
466

D
D

88 550 X8
U 738 DC
U 7650 DD

531
SU
sU
sU
sU
80
&0
50
sU
SU
80
sU
S0
sSU

310
311
312
382
383
384
386
387
388
389
390
518
519
520

U 1183 XD
U 2164 PF

004
501
601
802
603
121
122
520
304

Gate-Array

Herzschrittmacher

Standardzelle 1, Korrelator

Btandardzelle 1

Standardzelle 1, EAP
1

Standardzelle 1, SIP
Standardzelle 1, BEZ
Steuerschaltkreis

64 Bit-Korrelator
8K fir Industriesteuerung 3
Gate-Array fir KCZ

SK filr Vertikalablenkung
BIFET-OPV

BIFET-OPVY

BIFET-QOPV, 2fach
BIFET-OPY, 4fach
BIFET-OPY
MNullspannungsschalter
Nullspannungsregler
Hall-Sensor filr elektronische
Zindung
Darlington-Transistor-Chip
CMOS-A/D-Handler 12 Bit
Prazisions-OPV mit geringer
Of fsetspannung
npn-Darlington-Transistor
B0V /7 A
npn—-Darlington-Transistor
400 V / 7 A
npn-Darlington-Transistor
400 V /7 10 A
Leistungsschalttransistor
850 V / 5 A
Leistungsschalttransistor
1000V / 5 A
Leistungsschalttransistor
1000 V / 7 A
Leistungsschalttransistor
1860 V / 5 A
Leistungsschalttransistor
250V / 8 A .
Leistungsschalttransistor
300V / 10 A
Leistungsschalttransistor
860 V / 10 A
Leistungsschalttransistor
1000V /8 A
Transistormodul

600 V / 80 A
Transistormodul

g00 VvV / 80 A
Transistormodul

1000 V / 80 A

SK fiir Analog-Uhr

64 K-dRAM, SMD

> K 5801, Logik

HWF
HWF
HWF
HWF
HWF
HWF
HWF
HWF
HWF

HWF
HHWF
HWF
MLS
MLS

MLS



26684 D
2764 C
713 PF
8030 DC 04

82530 D
82720 DC 04
4030 S

4042 8
SCE 5356

& ofE - e S e S o I oo J oo v

SCE 538
SCE 537
SCE 538
SCE 539
SCE 540
oME 982
SME 994
SME 988

MB 128
MQE 10

vQ 175
YQF 91
yaQH 205
VQH 208
YQH 207
U 1159
U 612586

U 6264
U 6548
5 Typen

10 Typen
5 Typen

84 kBit-PROM

64 kBit-EPROM

Telefon-8K

serieller Kommunikations-—
Controller, BCC DIL-40P
serieller Kommunikations-—
Controller, S5CC DIL-40P
Graphik-Display-Controller

4 MHz

CMOS, 4 Ex-OR

CMOS5, 4 D-Latech
npn—-Kleinleistungstransistor
1A/45 V
pnp-Kleinleistungstransistor
1 A/ 45 ¥
npn-Kleinleistungstransistor
1A/60V
pnp-Kleinleistungstransistor
1 A/80%
npn-Kleinleistungstransistor
1A/80V
pnp-Kleinleistungstransistor
1A /809

n—-Kanal Dual-Gate MOSFET fiir
KW

n—-Kanal Dual-Gate MOSFET fiir
VHEF

n—-Kanal Dual-Gate MOSFET fiir
OHRF '
Miniatur-Reflexkoppler
LED-Anzeige mit integr. AD-
Wandler
Infrarot-Emitterdiode filr LLK
LED-Kamera—-Anzeide
LED-Ziffernanzeige
LED-Ziffernanzeige
LED-Ziffernanzeige

120 MHz-Vorteiler

dRAM 256 k, 80/100/150 ns
266 kxl

CMOS-sRAM 64 k, 55/70 ns
8kx8 :
CMOS-sRAM 4 k, 20/35 ns

1 kx4 k2
Standardzellen—-SK
Gate-Array-8K

ISA-8K

MME

MME
MME

MME
MME
MME
MME
MSN
MEN
MEN
MSN
MBN
MBN
MEN
M3N
MSN
WFB
WFB
WFB
WFB
WFB
WFB
WFB
ZMD
ZMD
ZMD
ZMD

ZMD
HWF

04/89
04/89
11/89
02/89
02/89
05/89
11/88
11/89
03/88
03/89
03/89
03/89
03/88
03/88
03/88
03/88
03/89
11/89
11/89
08/89
12/89
07/89
07/89
07/89
10/89
05/89
05/89
05/89

1889

1989
1989
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Anlage 3

Vordesehene Arbeitsrichtungen zur Klarung weiterer wichtider
Bauelenmenteforderungen

1. _Uberspannundsbegrenzer

Insbesondere fir Gerdte wund Anlagen der elektronischen
Machrichtentechnik sind Uberspannungsbedrenzer in Form eines
Grob- und Feinschutzes erforderlich. Hauptanwender mit mehr
als 80 % des Bedarfes ist der VEB KNE.

1.1. Grobschutz mit dasgefiillten Uberspannungsleiter

Es handelt aich um mit radioaktivem Gas gefiillte,
glasummantelte  Bauelemente, fur die im VEB EKME keine
Technologie wund keine materiell-technischen Voraussetzungen
vorhanden sind. .
Der Bedarf entwickelt sich in den n#chsten 2 bis 3 Jahren auf
1 bis 1,2 Mio Stek. pro Jahr.

Der Einsatz von solchen Bauelementen aus CSSR-Importen wurde
auf Grund zu hoher Strahlenbelastung bei ZerstdSrung der
Glasummantelung vom Amt fiir Atomsicherheit und Strahlenschutz
der DDRE nicht genehmigt. International hat die Fa. Siemens ein
Bauelement mit zul8ssiger, reduzierter radiocaktiver Strahlung
entwickelt.

HWeitere Arbeitsschritte:

Verhandlungen mit dem Hersteller in der C88R durch den Haupt-
bedarfstriger VEB Kombinat Nachrichtentechnik gemeinsam mit
-dem VEB Kombinat Mikroelektronik und dem Amt fiir Atomsicher-
heit wund Strahlenschutz um liber eine Weiterentwicklung in der
CSSR bzw. deeignete Behandlungsvorschriften den Einsatz der
Bauelemente zu erreichen.

1.2. Feinschutz mit Suppressordioden bzw. integrierten lei-
stungselektronischen Bauelementen (Trisil z. B.}

Der Bedarf entwickelt sich in gleicher Weise wie bei
Grobschutzbauelementen. Eine im VEB MLS des VEB KME durchge-—
filhrte Studie und weitere Untersuchungen an modernen, interna-
tional angebotenen Feinschutzelementen ergab, daB neue Techno-
logien erforderlich sind, deren Entwicklung und produktions-
seitige Umsetzung bis 1993 im VEB KME/MLS nicht bilanzierbar
sind. :
RGW-Produktionen bzw. Entwicklungen sind z. Zt. nicht bekannt.
Weitere Arbeitsschritte:

- Mit der Arbeit am Finfjishrplan 1881 bis 1885 sind die
erforderlichen Voraussetzungen und Bedingungen, insbesondere
fir die materiell-technische Sicherung der Produktion im VEB
MLS zur Entscheidung und Bilanzierung zu stellen.

- Zur Abdeckung unbedingt notwendigen Bedarfs sind themen— und
gerdtekonkrete Einzeldenehmigungsverfahren fir Uberbrlick-
ungsimporte durch die Anwender beim Minister fiir
Elektrotechnik und Elektronik einzuleiten.



2. Gleichrichterdioden, schnelle- und Schottky-Gleichrichter-
dioden im Plastgehsuse

Gleichrichter- und schnelle Gleichrichterdioden 10 A/
400..16800 ¥V im DO 220-GehBuse sowie 20 A/400 ... 1800 V im
DO 218-GehBuse werden besonders fir technische Haushaltgerste
aus Platz- und Volumeneinsparungsgriinden bendtigt. Der Bedarf
wird in den nschsten Jahren auf 1,2 bis 1,8 Mio Stck. {NSW-
Stiickpreis etwa 2,75 DM} pro Jahr steiden. Bei Schobtky-
Gleichrichterdioden 3A/730 ... HBOV , 10A /... BO Y und
20 A/...B0 V wird ebenfalls aus Platz- und Volumengriinden eine
Plastverkappung insbesondere fir die Computer- und 8Schreib-
technik mit einem Gesamtbedarf von

1989 - 0,5 Totek.
1980 , 1,0 TStek.
1891 62,0 TStck.

gefordert (Yalutapreis pro Stck. stwa 5,- bis 8, - DM).

Die 3 A-Schottky-Dicde konnte mit Produktionsiiberleitung
1990/91 bilanziert und eingeordnet werden.

Bei allen 10 A und 20 A-Gleichrichterdiocden in Plastverkappung
konnte die vorgesehene Bilanzierung der notwendigen materiell-
technischen Voraussetzungen auch im Zusammenhang mit der
Einfilhrung der SMD-Technik bei Dioden, Transistoren und
Schaltkreisen (Tragerelemente, Ausristungen und Werkzeuge fir

Plastmontage-Yerkappung und -Messung) bis 1993 nicht
bilanziert werden.

Weitere Arbeitsschritte:

- Bei allen Gleichrichterdioden im DO 218-und 220-Gehduse sind
die bisherigen Lésungen beizubshalten bzw. weitere
applikative Einsatzmdglichkeiten mit dem im RGW verfiigbaren
Sortiment durchzusetzen.

— Mit der weiteren Bilanzierung der Aufgaben fiir den Finf jahy-
plan 1991 bis 1995 sind die Voraussetzungen flr die
Einfihrung der DO 218- und DO 220-Gehduse bei 10 A/20 A -~
Gleichrichterdioden zur Entscheidung zu stellen mit dem Ziel
bis 1995 eine Einordnung zu erreichen.

- Bei nachgewiesener Notwendigkeit des Einsatzes von plast-
verkappten Bauelementen sind themen— und gersdtekonkrete
Einzeldenehmigungsverfahren, mit Angabe der Effekte (NSW-
Export ete. )}, zu Uberbrickungsimporten einzuleiten.

3. Unipolare Leistungstransistoren und unipolare KLeinleistungs-
Schalter

Der Bedarf an diesen Bauelementen wird von den Hauptanwendern
KNE, KRD und KEAW mit

- 130 TStek. 1980 und 350 TStek. 1892 fir
Leistungstransistoren
{(Valutastiickpreis 8,- bis 10,- DM)



- 1 bis 1,3 Mio Stck. ab 1990/91 fiir Kleinleistungsachalter
{Valutastickpreis etwa 1,- DM)

angegeben.
In der DDR (VERE EKME) miiBten filir eine solche neue
Grundtechnologie alle notwendigen Entwicklungs—- und

Produktionsvoraussetzungen zusstzlich eingeordnet werden. Das
ist nach gegenwdrtigem Arbeitsstand bis 1993 im VEBR KME nicht
bilanzierbar.

In der UdSSR und der CSSR werden unipolare Transistoren
entwickelt und ab 1988/89 produziert. Muster VOr
Kleinleistungsschaltern aus der CSSR wurden positiv erprobt,
kommerzielle Verhandlungen zum Import waren aber bisher ohne
Erfolg.

Weitere Arbeitsrichtungen:

- Insbesondere bei den Leistungstransistoren sind
Moglichkeiten des Einsatzes bipolarer Bauelemente weiter zu
applizieren und durchzusetzen.

- Die Bemilhungen zum Import der erforderlichen Bauelemente aus
der U4SSR und CSS8R sind konsequent fortzusetzen.

- Bei Kleinleistungsschaltern ist mit der CE88R iiber
Kooperationsmbglichkeiten und -l8sungen (z. B. Verkappung
von CB8R-Chips in der DDR) zu beraten.

4. Bipolare Niederspannungs-Hochstrom-Transistoren

Diese leistungselektronischen Bauelemente werden als Schalt—

transistoren fiir Betriebsspannungen bis 100 V¥, insbesondere
als Transistorsteller filir numerische Steuerungen (FHK) und fiir
gchgeiﬁumrichter (ZIS5 Halle} mit folgendem Gesamtbedarf ge-
ordert:

' Valutapreis

1989 1882 je Stck.
30 A/90 V-Typs 14,2 T8Tck. 34,6 TStck. ca. 15,~ DM
60 A/90 V-Type 8,5 TS8tck. 24,0 TStck. ca. 20,- DM
100 A/100 V-Type 0,1 TStck., 11,2 TStck. ca. 40,- DM

Weitere Arbeitsschritte:

- Die 30 A/90 V-Type ist mit der Ausarbeitung des Funfjahr-
planes im VEB KME/MLS einzuordnen und zu bilanzieren, mit
dem Ziel der Produktionsiiberleitung 19982/983.

- Fir die 80 A- und 100 A-Typen sind mit den Hauptanwendern

applikative LOsungen auf der Basis von Modulgehdusen zu be-
raten und zZu entscheiden.

Diese Bauelemente werden in erster Linie als Drehzahlsteller
fiir Staubsauger, Kiichengerste, Bohrmaschinen u. a. bendtigt.
Von den Hauptbedarfstrigern wird folgender Bedarf angegeben:



1989 1990 1891 1992

{in TStck.)
KEGS 2.000 2.200 2.200 2.200
KEAW 100 120 120 130
KEM 50 240 250 260

Mit der C8SSR und der UdSSR bestehen Spezialisierungs-— bzw.
Handelsabkommen zur Lieferung der Typen KT 207 (5 A) und
TS 106 — 10 (10 A).

Die Bedarfsdeckung mufB im Rahmen dieser Vereinbarungen
durchgesetzt werden, da im VEB KME bis 1993 keinerlei
Voraussetzungen fiir die Bilanzierung und Einordnung weiterer
neuer Grundtechnologien (Thyristoren, Diacs, Triacs) bestehen.

6. CMOS-EPROM-Gchaltkreise

Insbesondere bei tragbaren, batteriegestiitzten und anderen
Geraten, bei denen es auf niedrigen Leistungsverbrauch
ankommt, ist der Einsatz von CMOS-EPROM’s notwendid.

Der wminimierte Bedarf der Anwender KNE (PCM 30), FHK (nume-
rische Steuerungen}), KEAW (Handpyrometer), KCZ (Luftbildmel-
kamera), KAAB (Medizintechnik) und KRD wird wie folgt ange-
geben

1989 1890 1981 1892
(in Mio Stek.)

64 K CMOS-EPROM 0,5 0,9 1,3
256 K CMOS-EPROM # e 0,02

£

:’Dw
oo
v7]

(Valutapreis bei 64 K ca. 8,- DM}

Die vorgesehene Einordnung im VEB KME/MME konnte auf der Basis
der vorhandenen und geplanten technisch/technologischen
Voraussetzungen bis 1893 nicht bilanziert werden.

1993/94 ist die Uberleitung eines 2568 K-bzw. 1 M-EPROM in CMOS
vorgesehen. Auf der Basis einer C8GT 2 bzw. 3-Technologie kann
ein maskenprogrammierbarer 64 K-CMOS-PROM ab 1989/90 bereit-
gestellt werden. Damit konnte etwa ein Drittel des Bedarfes
gedeckt werden. :

In anderen RGW-Landern sind keine CMOS-EPROM’s bekannt.

Heitere Arbeitsrichtungen:

- Weitestgehende Orientierung aller Anwender auf den
maskenprogrammierbaren 84 K PROM in CMOS

- Einordnung und Bilanzierung des 266 K- bzw. 1 M-EPROM’s in
CMOS fir 1993/94 mit der weiteren Arbeit am Flinfjahrplan
1981 bis 1985

—~ Filir den unabdingbar verbleibenden Bedarf an CMOS-EPROM’s
gind themen—- und gerdtebezogene Einzelgenehmigungsverfahren
fiir Uberbrickungsimporte einzuleiten.



7. 8-bit-Einchipmikrorechner in CMOS

Fir periphere Gersdte der Rechentechnik, tragbare Gerste und
die digitale Signalverarbeitung in der Audio- und Video-
Technik werden zunehmend CMOS~-EMR gefordert. Erste Stilckzahlen
werden 1988 bendtigt und es wird bis 1995 ein Bedarf von 300
bis 400 TBtck. eingeszschitsi.

Die Entwicklung und Produktion eines solchen EMR setzt die Be~
herrschung der CSGT-4-Technologie voraus.

Diese steht dem VEB KME erst nach der Uberleitung des 256 K-
DRAM vom VEB KCZ zur Verfiigung. Damit kann die Entwicklung im
MME frithestens 1980 beginnen.

Es besteht das Ziel, die Uberleitung 1993/94 einzuordnen. Bis
zu einem, mit dem Finfjahrplan 1881 - 1995 zu bilanzierenden
tftherleitungstermin sind

- die wverfiigbaren EMRE auf nB8GT-Basis einzusetzen
~ die 8-bit Prozessoren des ) 880-Bystems in CMOB zu verwenden

- in Ausnahmefslien ein Einzeldenehmigungsverfahren fiir
berbrilckungs importe einzuleiten.

8. EEPROM-8Schaltkreise und elektrisch programmierbare Logik-
anordnungden

Von den Anwendern KCZ (Tachymeter), FHK, KEAW (Kompaktregler},
KAAB, KRD und KRF werden elektrisch programmierbare und elek-
trisch 18schbare Speicher— und Logikanordnungen gefordert. Als
Bedarf wurde angedeben:

1990 1991 1992 1993
(in TStck.)
EEPROM 1 K x 8 = 300 %) %)
EEPROM 2 K x 8 150 170 170 170
EEPROM 8 K-x 8 - 2 50 250
EPLD bzw. EEPLD 7,5 45 100 100

(Valutapreis je Stck. ca. 12,- bis 20,- DM) ; %) ohne Angabe

In der DDR gibt es z=. Zt. keine Technologie fir EEPROM-Zellen.
Eine Einordnung und Bilanzierung ist nur nach der Beherrschung
der CMOS-EPROM’s mtglich. Eine tUberleitung solcher Bsuelemente
kann demnach frithestens 1994/95 vordesehen werden.

In der U4dSSR werden die Typen
KR 1601 RR 1 (1 K x 4 EEPROM)
KR 1611 RR 1 (8 K x 8 EEPROM}
entwickelt und produziert.

Weitere Arbeitsrichtungen:

— Filr die geforderten Speicherbauelemente zum Datenerhalt sind
CMOS-RAM mit Stiltzbatterie (auf Lithium-Basis) einzusetzen.



-~ Die Bedarfsdeckung ist in den anderen Fiallen mit den UJdSSR-
Typen zu sichern.

~ Flir EPLD’s =sind bis 1993/94 die von der UdSSR lieferbaren
PAL-Logikanordnungen einzusebzen.

- Mit der weiteren Arbeit am Finfjahrplan 1891 - 199% sind
EEPROM’s und EPLD’s einzuordnen und zu bilanzieren mit dem
Ziel, erste Typen 1894/95 Uberzuleiten.

Fir moderne Grafik-Arbeitsstationen und bei digitaler
Signalverarbeitung in Videogersten werden Video-Speicher als
256 K- bzw. 1 M-RAM bendtigt.

Der Bedarf wird wie folgt von KCZ, FHK, KRD, KAAB und KRF
angdegeben (84 K x 4 Video-RAM)}.

1990 1991 1992 1993
{ in TStck.)

3 3 3,4 6

wobeli ab 1992/93 ein Bedarf der GréBenordnung 10 T8tck. filr
Farbfernsehgerdte der 5. Grundkonzeption beginnen kinnte.

Weitere Arbeitsschritte:
'— Mit der Ausarbeitund und Bilanzierung des Funfjahrplanes ist

durch KCZ/IMD die Einordnung eines 258 K- oder 1 M-Video-RAM
vorzunehmen, mit dem Ziel 1992/93 iiberzuleiten.

- Der Bedarf bis 1992/93 ist durch Uberbriickundsimporte 2zu
sichern.

10. 8-bit NMOS-EMR mit 12 MHz
Die fast ausschlieBlich vom VEB KRD fiir den Nadeldrucker K6330

geforderten EMR mit hoherer Arbeitsfrequenz sind zwischen KME/
MME und KRD/BWS abzustimmen und die Bedarfsdeckung zu kl#ren.



Anlage 4

F/E-Vorhaben der Gerateindustrie
des perspekbivischen Sortimentes

mit Bauelementen auBerhalb

gegenwartig noch nicht ein-

Kombinat Thema geordnete Bauslementetypen
Robotron Kompakt-~Plotter Tachometer-1I8 L 290
K 6416/21 Doppel-0OPV LN 358

Rundfunk u.
Fernsehen

Automatisie-
rungsanlagen—
bau

Fritz Heckert

CZ Jena

Festplattenspeicher
K 5504

Autosuper
A B20

Schaltkreis-
entwurf

Industriecomputer

Speicherprogramm. —
bare Steuerung
SPS 7100

Elektronenstrahl-
belichtungsautonm. ,
Scheibenrepeater,
Yorlauf Bechent.u.
14 weitere Themen

Aufn-/Wiederg. -1I5 881 52l
Servo-Verstarker VM 214
Datenseparator u.a. DP 84..
Breitbanddiff. -Verst.NE 582

komplexe analoge IS{TDA...}
Tuner-18 {SAA 1050)

programmierb. Logik-
Anordnung (EPLD)

CMOS-EPROM 64K, 256K EEPROM,
EPLD, Schaltkreise f.R3 485-
Schnittetelle

Speicher-Korrektbur 8203

CMOS-EPROM 64K, 256K

Als weitere Arbeitsrichtungen wurde mit der Gersteindustrie

vereinbart:

- Ausarbeitung von themenkonkreten Realisierungskonzeptionen
(K 6418, K 5504, Industrie-PC) einschlieBlich einer Skonomi-
schen Bewertung :

- Kl#rung der technologischen und materiellen Voraussetzungen
{CMOS, EPROM, EEPROM, EPLD) filr eine mdgliche Einordnung in
das Bauelementesortiment

~ Entscheidung zur

Komplex, SAA 1057, BB 304)

stindigen Beistellung aus dem NSW (TDA-



Anlage 5

tibersicht liber das perspektivische Bauelementesortiment
1989 - 1993

5.1. Perspektivische Bauelementeliste flir ein schnelles
16-Bit-Mikroprozessorsystem

Lfd. Typ Bauelemsnte- Bereitstel lung Hersteller
Mr. Funktion 19889 g0 91 92 93
1. MP 601 168 Bit-Mikro- x VEB MME
ProzZessor
2. MP 602 Grafik-Display- x VEB MME
(I B2720) Controller
3. MP 603 8Bit-EMR mit x C8SR
(MHB 8051) 4kx8 ROM
4, MP 604 SCC x VEB MME
(U 82530)
5. MP 805 Token—-Bus—Modem x +) VER MME
(U 82511)
6. MP 6086 Bus—-Controller X VEB MME
7. MP 807 Token-Bus-
{0 82510} Controller bl YEB MME
3. MP 808 EDC-8Bchaltkr. % VEB MME
9. MP 808 Bus—-Arbiter b4 VEB MME
10. MP 810 DRAM-Controller X YER MME
11. MP 611 DMA~-Schaltkr. x YER MME
12. MP 812 Taktgenerator X YEB MME
13. MP 8613 Arithmetik-
Coprozessor e YEB MME
14, MP 814 Ethernet—- Codierer x VEB HWF
15. MP 815 CIO b4 VEB MME
{1} 82536}
16. MP 818 FD-Controller x VEB ZMD
(1] B272}
17. MP 617 LAN-Schaltkr. X VEB ZMD
18. MP 818 WD-Controller : x VEB MME
(U 82082) e
18. MP 619 LAN-Controller x VEB ZMD
20. MP 820 Multifunktions- X YER MME

controller



